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使命

企业文化01

让世界信赖中国功率半导体 客户第一 、激情创新 
勤简自省 、坦诚感恩

23years

since 2000

愿景

共创共享、百年扬杰

价值观

www.21yangjie.com/01  



公司概要02

2022年中国半导体功率器件

前三强企业

5000+员工

www.21yangjie.com/02  

产品



公司沿革03

www.21yangjie.com/03  

MORE THAN 20 YEARS OF  HISTORY AND BREAKTHROUGHS

年 发 展 历 史 和 突 破
+

• 成立江苏扬杰

• 设立桥堆/二极管产线 

• 设立GPP晶圆产线

• 300373成功登陆深所 

• 汽车芯片工厂设立

• 收购美国MCC

• 设立DFN/QFN产线

• 设立6寸晶圆产线

• 成立低压MOS研发中心

• 成立SiC研发团队

• 设立小信号产线

• 收购青洋 

• 收购杰芯高压

• MOS/IGBT产线

• 设立车用封装专线

• 设立扬州5号工厂
• 设立IGBT产线
• 收购菱芯
• 成立泗洪红芯

• 成立无锡MOS分公司

• 收购润奥、雅吉芯

• 收购杰楚微8寸晶圆FAB

• 设立台湾/日本研发中心

2000年 2009年 2015年
2017年

2021年

2006年
2014年 2016年

2018年

2020年

2022年



核心优势04

中国唯一深度垂直一体化全产业链（IDM）企业，品质保证下持续成本优化和供应保障能力

www.21yangjie.com/04  

上游 中游  下游 

材料 芯片设计 晶圆制造 封装测试 销售渠道 终端厂家

单晶硅棒

硅片

  外延片

二三极管

MOSFET

IGBT

SiC

二三极管

MOSFET

IGBT

(4/5/6/8寸)

二三极管

MOSFET

IGBT

SiC

国际代理

   国内直销

优势 原材料保障
设计能力

客制化服务

晶圆产能

供货保障

自动化封装

品质交付

快速响应

在地化服务

全球物流保障

大客户合作经验

多行业市场实绩

产业链

产业链

跨度

优势

汽车:BYD/宁德/联合

光伏：禾迈/上能/隆基

工控:富士/汇川/伊萨

电源:台达/光宝/群光

通信:华为/中兴/烽火

家电:三星/松下/LG

安防:海康/大华/宇视



核心优势04

全系列半导体分立器件产品解决方案

公司产品线含盖单晶
硅棒、硅片、外延片、分
立器件芯片、MOSFET、
IGBT&功率模块、SiC、整
流器件、保护器件、小信
号等，为客户提供一揽子
产品解决方案。

芯片 保护器件整流器件

MOSFET SiC器件

www.21yangjie.com/05 

SiCIGBT/功率模块

小信号



核心优势04

www.21yangjie.com/06

功率分立器件行业全球TOP12, 中国前三

2022 全球功率分立器件公司

1 Infineon

2 Onsemi

3 ROHM

4 STM

5 Nexperia

6 Mitsubishi

7 Vishay

8 Danfoss

9 Toshiba

10 Renesas

11 Fuji Electric

12 Yangjie

13 CR Micro

14 Silan

15 AOS

16 Diodes

17 Littelfuse

18 Panjit

19 Starpower

20 shindengen

数据来源于芯谋研究

公司产品已在专业领域占据领先的市场地位，稳

居全球功率分立器件领域前二十，其中功率二极管市

占率和整流桥市占率全球领先 。

2022分立器件公司Diode中国营收前十公司占比

41.5%

4.0%

4.3%

4.5%

4.6%

4.7%

5.0%

5.2%

5.3%

7.6%

13.2%

Others

Changjing

Silan

Lion

Panjit

Goodark

Onsemi

LRC

Diodes

Nexperia

Yangjie



核心优势04

公司质量体系及要求

www.21yangjie.com/07 

质量战略 质量目标 质量KPI 过程能力 项目监控

交付及服务

新品开发/新制
程开发、变更

制造过程

经营计划

Check

人力资源管理 文件与记录控制管理 知识管理 设备管理与维护

采购管理

APQP FMEA PPAP MSA SPC DOE

仪校管理

工夹具管理

仓储管理 检测与测量 生产计划

改进管理纠正管理

内部审核 管理评审

Do

Action

Plan

客户抱怨及回馈客户满意客户开发及合同评审

决策层

过程管理层

资源管理层

质量技术支撑层

YJ 质量平台



核心优势04

全面的品质体系保证能力

www.21yangjie.com/08 

Sony GP ESD S20.20:2021 QC080000ISO14001ISO9001 IATF16949 ISO27001 ISO17025

国 际 认 证 体 系 证 书

集团已经获得以下管理体系的认证：

• ISO9001, IATF16949质量管理体系 

• ISO14001环境管理体系;

• IECQ QC080000无有害物质管理体系

• ANSI/ESD S20.20 静电防护管理体系

• ISO27001 信息安全管理体系

• ISO17025实验室管理体系认证（CNAS)

• SONY Green Partner

品质&环境方针
助力“双碳”——推进地球绿色健康可持续发展 

⚫ 品质方针

全员参与  精细规范  优质高效  客户满意

⚫ 环境方针

遵守环保法规  尊重客户标准  关心员工健康  持续改善环境

通过RoHS/REACH认证



核心优势04

公司实验室平台

www.21yangjie.com/09 

公司已按照国内一流电子实验室标准建设了5000平米，功能布局涵盖电性测试实验室、可靠性实验室、失效分析实验室以及模拟应用实验

室等为一体的研发中心实验基地，已获得国家CNAS认证实验室，集中打造一站式产品实验应用平台。

可靠性试验室

• 遵 循 AEC-Q101 、 Mil-Std-

750、 JEDEC的可靠性试验

标准。

• YJ的实验室可以完成半导体

分立器件所有的试验项目。

失效分析实验室

• 完整且闭环的失效分析以及

改善流程，精准定位产品失

效原因，及时反馈客户。

电性测试实验室

• 设备齐全，对产品进行全方

位测量，为客户提供真实且

准确的产品数据。

模拟应用实验室

• 通过专业仪器设备给产品做

负载实验，模拟产品在客户

端使用场景，确保产品特性

符合客户需求。



核心优势04

持续的研发投入，快速满足市场需求

无锡研发中心

研发团队 人才体系 软硬件环境 发明专利

SiC/GaN研发团队、

MOSFET研发团队、晶圆

设计研发团队、封装研发

团队、汽车电子研发团队，

IGBT研发团队6大核心团

队。

与多所985、211院校开

展校招，陆续引进资深

技术人才，形成了一支

覆盖高端芯片研发设计

、先进封装研发设计的

高质量人才队伍。

公司研发中心建筑面积达

5000㎡：可靠性实验室，失

效分析实验室，模拟仿真实

验室，综合研发实验室。

公司已获得授权国家专

利357项，其中发明专

利47项。

研发投入占比 5%-10% 

www.21yangjie.com/12

台湾研发中心 美国研发中心日本研发中心总部研发中心 上海研发中心
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销售成长05

销售业绩健康成长，可成为客户的长期合作伙伴

销售额增长 行业占比产品占比

区域占比渠道占比

www.21yangjie.com/13

直销

69%

代理

31%

CAGR(2012-2022):28.2%

大中华 

68%

美国 15%

欧洲 5%

韩国 4%
日本 5%

亚洲其他 

3%

整流器件 

30%

保护器件 

14%
光伏二极管 

14%

小信号 

13%

MOSFET

15%

IGBT&SiC

8%

晶圆 6%

消费电子 

43%

清洁能源 

20%

汽车电子 

11%

工控 10%

晶圆 6%

电脑及周边 

6%

通信 4%

4.5 5.3
6.5

8.3

11.9

14.7

18.5
20

26.3

43.9

54

0
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20

30

40

50
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主要客户06

www.21yangjie.com/14 

汽车电子一级客户

电源

清洁能源

家电

安防

电动工具EMS

通信

工控



终端AVL客户07

www.21yangjie.com/15
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销售和技术网点08

www.21yangjie.com/16

美国 加利福尼亚          

墨西哥 瓜达拉哈拉

德国 慕尼黑                

法国 巴黎

英国 斯劳

意大利 博洛尼亚

土耳其 伊斯坦布尔  

韩国 水原

日本 东京                           

印度 浦那/德里/班加罗尔

马来西亚 槟城        

新加坡

12个国际营销、技术网点海
外 代理商渠道

美国

印度 

德国 

日本

韩国

新加坡

意大利

墨西哥
马来西亚 

土耳其

阿根廷

巴西

西班牙

泰国

俄罗斯

捷克
法国

乌克兰

越南以色列

波兰英国
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www.21yangjie.com/17

上海

扬州

杭州

温州

宁波

深圳

广州

珠海

东莞

武汉

成都

厦门

长沙

西安
郑州

北京

天津

青岛

新北

无锡

惠州

22个境内技术服务站国
内

扬州  

上海

无锡

杭州

温州

宁波

深圳

广州

珠海

惠州

台湾

东莞

武汉

成都

厦门

长沙

西安

郑州

北京

天津

青岛

重庆

重庆

销售和技术网点



工厂分布09

www.21yangjie.com/18  

成都

无锡

扬州

宿迁

雅安

长沙

随着经营规模的持续扩大，公司逐步迈向集团化、国际化。集团已布局全球智能工厂和研发中心合计超20家。

整流器件

宿迁工厂

外延片

雅安工厂

单晶硅棒、硅片

扬州工厂（6个园区）

4/5/6寸FAB、 MOS、 IGBT、SiC、整流桥、二极管、小信号等；

8寸FAB（IGBT/MOS等）

长沙FAB

无锡FAB

6寸FAB(IGBT/MOS)

成都工厂

越南工厂（ 2024年Q4量产）

二极管、小信号 



汽车电子10

我们的客户 

产品封装 产品应用

产品优势

⚫ 先进的自动化生产设备确保产品精度和稳定的可靠性。

⚫ 汽车电子制程方法确保工艺参数控制免出错。

⚫ 全自动化生产流程。

⚫ 先进的MES制造系统监控产品生产流程。

⚫ 汽车电子产品专线设备工程师和操作人员均持有车规级上岗证。

⚫ 所有产品开发均按照APQP流程进行管理。

⚫ 所有产品均符合AECQ101信赖性测试标准，可供PPAP体系资料。

⚫ 公司体系通过了IATF16949和ISO9001认证。

www.21yangjie.com/19

SOT-23 SOD-123 SOD-323 SOD-523 SMCSMB SMA SOD-123FLDO-218AB PDFN5060 TO-252

MOSFET ID：0.2A~60A  

肖特基二极管 IF: 0.03A~15A VBR: 20V~200V

VDS: 20V~100V

整流二极管 IF: 1A~8A VBR: 50V~1000V

TVS二极管 Power: 200W~6600W VRWM : 7.0V~190V

ESD二极管 Power: 200W~500W    VRWM: 5V~36V

稳压二极管 Power: 200mW~1500mW Voltage: 2.4V~47V

Bipolar 三极管 IC: 0.1A~6.0A VCBO: 30V~300V

小信号二极管 IF: 0.125A~0.25A VBR: 75V~250V

IGBT单管 VCES: 650V~1200VIC: 15A~75A

产品大类
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MOSFET11

www.21yangjie.com/20

我们的客户

产品大类

产品优势

产品应用

晶圆制造 封装测试芯片设计

业界经验丰富的
研发团队

中芯集成战略合作&自制FAB
的晶圆制造和充足的产能

扬杰先进的封装工
艺和丰富的产能

产能优势

⚫ 中低压Mosfet   

    P15V-P100V； IF: 0.15A~120A 
N20-200V： IF：0.34A~320A

⚫ 高压SJ-Mosfet   

N600-900V：IF：5A~90A

先进SGT晶圆工艺先进封装 全自动化生产管控 100%动静态测试筛选 高可靠性测试

⚫ 优异散热性能+Low Ron（低损耗）
⚫ 优良一致性，适合并联使用；
⚫ 高可靠品质



IGBT/模块12

⚫ 整流模块 IF: 30A~250A VBR: 800V~2400V

⚫ 晶闸管模块 It: 25A~200A VBR: 800V~2200V

⚫ 肖特基模块 IF: 100A~800A VBR: 100V~200V

⚫ IGBT模块 IC: 10A~600A VCES:600V/1200V/1700V

⚫ 快恢复模块 IF: 100A~500A VBR: 400V~1200V

产品应用

整流模块 晶闸管模块 快恢复和肖特基模块 IGBT单管&模块

工业变频器
电焊机

不间断电源
直流电机电源

电机控制与驱动

电池充电

加热器控制

静态开关电源

不间断电源

电焊机
电镀电源

功率因数调整
直流电机供电线路

工业变频器
感应加热

电焊机
伺服电机

光伏逆变器

产品大类 产品优势

行业标准封装 Trench FS芯片技术 全自动化生产管控 100%动静态测试筛选

⚫ 优良的高温特性
（Tjmax=175℃）；

⚫ 低Vce（sat）+低
开关损耗；

⚫ 优良一致性，适合
并联使用；

我们的客户

www.21yangjie.com/21 

⚫ IGBT单管 IF: 10A-75A VBR: 650v-1200v

充电桩



a

SiC13

www.21yangjie.com/22

我们的客户

产品大类

产品优势

产品应用

产品封装

⚫ SiC SBD： 
VBR: 650V     IF: 2A~50A   
VBR: 1200V   IF: 2A~40A

⚫ SiC MOS：
VBR: 650V     Rdson: 20 ~ 200mΩ   
VBR: 1200V   Rdson: 30 ~ 240mΩ
VBR: 1700V   Rdson: 45 / 1000mΩ

⚫ SiC 模块：
VBR: 650V     IF: 180A / 480A 
VBR: 1200V   IF: 60A~480A 

TO-247-2L TO-247-3L TO-220 ITO-220 TO-252

TO-247-4L TO-247-3L TOLL

FJ

TO-263-7L

⚫ SiC SBD ：

⚫ SiC MOS ：

⚫ SiC 模块：

原材料 芯片
设计

芯片
制造

封装
测试

可靠性
认证

D2PAK

D2PAK

T2PAK

FJ 34mm



标准器件14

整流器件 保护器件 小信号

⚫ 整流桥 

Io:  0.8A~50A  

VBR: 600V~1600V

⚫ 整流二极管 

Io:  1A~10A  

VBR: 50V~2000V

⚫ 快恢复二极管 

Io:  1A~6A  

VBR: 50V~1000V

⚫ 超快恢复二极管 

Io:  1A~20A   

VBR: 50V~800V

⚫ 肖特基二极管 

Io:  1A~40A  

VBR: 20V~300V

⚫ 新能源二极管  Io:  12A~60A  VBR: 45V

⚫ 超高效整流二极管 

Io:  1A~6A  

VBR: 50V~1000V

⚫ TVS二极管
     Power: 200W~6600W    VBR: 5.0V~550V
⚫ 静电二极管 
     IPP: 3.5A~60A    VC: 7V~55V

⚫ TSS放电管 
     IH: 50~150A

⚫ 稳压二极管 
     Power: 0.5W~5W    VZ: 2.4V~200V

主要客户

主要应用

⚫ 开关二极管
IF: 0.15A~0.25A

VBR: 75V~300V

⚫ 稳压二极管
Power: 200mW~500mW

Voltage: 2.4V~47V

⚫ 数字晶体管
IC: 0.1A~0.5A

VCBO：25V—300V

⚫ 三极管Transistor

IC: 0.1A~2A

VCBO: 30V~400V

⚫ 肖特基二极管
IF: 0.015A~1A

VBR: 20V~80V

产品优势

⚫ 功率TVS有不同工艺平台，并带负阻特性

⚫ 带深回扫/阵列芯片/low cj的ESD产品

产品优势 产品优势

7
8
m

m

250mm

行业最优的框架设计 PAT、SYL&SBL测试管控全自动焊线工艺

⚫ 优异的Low VF、Low IR和高结温能力
⚫ 产能持续扩大，快速交付能力
⚫ 先进的设备，更好的产品精度和高可靠性

www.21yangjie.com/23 
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15 MOS产品路线图
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Current  2023                     2024

DFN1006-3L

SOT23

SOT-23-6L

DFN2020 SOP8

TO220*

SOT223

DFN3333

SOT323

SOT363

PDFN5060 Clip

TO251*TO-247

SOT723SOT523

TOLLTO220F*

SOT-23-3L SOT-89 SOT563

DFN2030 PDFN5060

TO-263

TO252

TO263-7L*

TSSOP8*

TO252-4L*

TSMT8*

LFPAK*

DFN8x8*

DFN0606*
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平面NPT
1200V系列

Current  Product                                            2023 2024 Future New Product
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工业焊机及变频器 工业焊机、电源及变频器、伺服 太阳能、风能
车用双面散热

太阳能
机车牵引

平面FS
1200V系列

沟槽FS T4
1200V系列

沟槽FS T4
600V/650系列

沟槽FS 
750V系列

沟槽FS
950V系列

微沟槽FS T7
1200系列

沟槽FS T4
1700系列

平面NPT
6500V系列

平面FS
3300V系列

电动汽车

IGBT

IGBT产品路线图

TO247 650/1200V系列TO220 600/650V系列 TO247-4L 1200V系列 TO247PLUS 1200V系列

C1

C2

沟槽FS T4
1200V系列

微沟槽FS 
600V/650系列

TO3P 1200V系列 TO247 SiC混合系列 super TO220 系列



DO218

17 标准器件产品路线图

www.21yangjie.com/24

P
a
ck

a
g

e

Current  Product                           2023                                                   2024                     Future New Product

B
ri

d
g

e
 R

e
ct

if
ie

rs
  
  

  
  

  
D

io
d

e
  

  
  

  
  

  
  

  
  

S
m

a
ll

 S
ig

n
a
l

SOT-23-6L

SOT-363 SOP-8

SOT-23

SOD-523

SOT-323 SOT-523

SOD-323

SOT-563 SOT-89SOT-223 DFN1006-3L

DFN1210

DFN2510-10L

DFN5060-8LSOD-123 DFN0603-2L DFN1610-2L DFN2020-3L

DFN3333

Toll-8L

SOT-723

PDFN5060
（clip）

DO-218

DFN1608-2L
SOT-23-3L

LFPAK56

MBS

6KBJJA PB

ABS YBS3

D3K2KBJ

DB/DBL DBS/DBSL

GBP GBU

JB

4KBJ

YBS2 YBS6

JC3GBJYBS2G PB-A GBU 
35-50A

YBS6 20A
及以上

SMAF SMA SMB SMC

ITO-220TO-220 TO-252TO-247

SME SMBF

TO-246P

SOD-323FL

PT01

SMG

TO-277

SOD-123FL

TO-263

LTO-263SOD-123HE

PDFN5060PT02 PT03 DFN3333

SOD-323HE

LTO-252 SMCT

Thin 263



现在：扬州杰出的企业

未来：全球杰出的功率半导体企业

战略市场部 二〇二三年九月

感 谢 您 的 聆 听
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